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AVBVI tipli yarimkegirici birlasmslor va onlar asasinda alinmis srintilor
elektronikanin infraqirmizi-siialanma monbayi vo detektoru, termoelektrik
elementlor, glines batareyalari, yaddas elementlori vo s. miixtalif oblastlarinda
totbiq tiglin perspektivli materiallar hesab olunur vs ya artiq tetbiq olunurlar.
Bu birlosmoalorin dar gadagan olunmus zonaya, boytk dielektrik niifuzluguna,
nisboton yiiksok radiasiya dayaniqlilifina malik olmalari, ion rabitesinin is-
tlinliik toskil etmosi kimi fundamental xarakteristikalar1 onlarin totbiq olunma
imkanlarini daha da genislondirir [1]. Bu baximdan AVBY! tipli binar birlosmo-
lorindan olan SnSe-nin nadir torpaq elementlorilo asqarlanmasi va yaxud zoif
konsentrasiyali bork mohlullarinin alinmasi, onlarin fiziki xassslorinin kom-
pleks tadqiqi va fiziki xassalorea miixtolif xarici amillerin tasirinin 6yronilmasi
elmi vo praktik maraq dogurur. Nadir torpaq metal (NTM) elementlorinin is-
tiraki ilo alinan maddslar bozi enerji ¢evricilerinin, radiasiyaya, xarici tezyiq-
lors, riitubsts gars1 davamli miixtslif n6v termorezistorlarin hazirlanmasinda
genis istifado olunur. NTM-nin elektron qurulusunda 4f soviyyosinin tam
dolmamasi asanligla 4f-5d-6s keg¢idinin bas vermosi vo atomlarin 4f soviy-
yasindo miitoharrik elektronlarin hesabina doyisken valentlik yaranmasi
onlarin istiraki il alinan materiallar1 maraql tadqiqat obyektina gevirir. Tag-
dim olunan isde A/VB"! tipli binar birlosmslariden olan SnSe-nin nadir torpaq
elementllorindon Tb -la asqarladiqda alinan bork mshlullarin elektrofiziki
xassalorinin formalasmasinda elektron proseslorin rolu adsbiyyat materiallar:
osasinda aragdirilmis vo imumilasmso aparilmisdir.

Tb atomu tacrid olunmus halda iki ciir elektron spektrina malik olur:
485d'6s? vo 4f°5d°6s?. Atom kondenss olunmus hala kecorkon doyiskon (4

vo 3) valentliye malik olur. Malumdur ki, NTM atomunda 4f orbitali statistik
olaraq 4¢°, 4f7, 41 davaml elektron konfiqurasiyalarini amals gstirirlor. Hom
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XXIII Respublika elmi konfransi

ds 4f orbital bilavasits kimyavi rabitods istirak etmir. Onlarin kimyavi rabitads
istirak etmosi 4f" — 4f"'5d* formasinda f — d kecidi naticosindo bas verir

va naticads (d+s) elektronlari valentlikds istirak edir [1].

SnSe birlosmosindo Sn ikivalentli kimi istirak edir. Lakin Sn atomlarini
gismoan Tb atomlari ilo avoz etdikds Th atomunun hesabina statistik olaraq ii¢
vo yaxud 4 valentliyin artmasi ehtimal olunur. Bu hal materialin yarimkegirici
xassasino malik olmasina noinki mane olur, hotta Sn atomunun p-orbitalina
daxil olaraq qismen hibridlosmeni giiclondirir (sp- elementlari liglin hybridlas-
mo xassosi xarakterikdir). sn_Tbse (x=0,01; 0,05) orintilorinde yarimkegiri-
cilik xassosi saxlanilir. Movcud olan ion-kovalent rabitssi kovalent rabitonin
hesabina gliclenir va elektronlar lokal saviyyays kecir. Bu iss keciriciliyin hom
tipinin dayismasina ( P — N ), ham do konsentrasiyanin azalmasina sabab olur.
Bizim todqiqatda SnSe birlosmoesindon onun Th-la olan Sn_,Th,Se (x=0,01;

0,05) bork mohlullarina keg¢dikds keciriciliyin tipinin deyismasi vo ytkdasiyici-
larin konsentrasiyasinin azalmasi miisahido olunur [2]. Sn_Th,Se (x=0,01;
0,05) kristallarini y- stialarla 6,5 Mrad dozada siialandirdiqda eyni zamanda

iki proses bas verir. Kristalda noqtovi Frenkel deffektlorin konsentrasiyasi
artir, digor torafdon y- siialarin tosiri ilo f — d kecidi asanlasir. Basqa sozls tli¢

vo dordvalentlik olma ehtimali artir va torkiblordo yiikdasiyicilarin konsen-
trasiyasi azalir. Yoni sp°®ssasinda lokallasma artir. Digar terofdon f —d kegidi
noticasinds 4 f konfiqurasiyasinin statistik ¢okisi artir.
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